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Ansicht Bestiickungsseite 

BMfl CO CTOpOHbl OCHaiUeHMH 
View of Insertion End 



Schalterplatte 

BKJiiogsjanaa miaTa 
A Switch plate 578 228,7 



Darstellnnp: von AnschluBbelegungen 

j-di x olgenden Abschnitt sind die Anschlupbelegungen der aktiven Bauelemente , der 
ochalter und Relais sowie des Uetzwerkes dargestellt, 

BHJX 3aHHTOCTH nOflKJIIWftTTErw 

Hnsce npHBOflHTCH ciktcok 3aHHTOCTH noflKjimemffi aKTHBHHx MOflyjiea , BHKJiOTaTejiet h pe,ne 
a Tarace pe3HCTopHOM cxeMH , 

Repres entation of Connection Reservations 

The following passage represent connection reservations of activ components, 
switches and relays as soon as network. 



Ansicht Bestiickungsseite 

-A 3 
_ n_n_ . 

□ 

1 2 

SMY 52 

1 = Drain 

2 ^ Source 

3 ^ Bulk 

4 ^ Gate 



B CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

14 8 

n n n a.. 



a u u u u 



B 341 



View of Insertion End 
14 8 

UEa^XJ n . „O L. J3 L „ 




=Nze^ 



SY 360 /05 



Ansicht Lotseite B \ar hs BbiBOAbi co CTopoHbi r\a\AKV\ Soldering End View 

c 




E 



SF 126 
SF 127 



KT 3107 SC 236 SC 238 SAY 32 

SC 239 SS 218 SZX 21/.. 






KHA Ha BblBOflbl CO CTOpOHbl H aWKH 

Soldering End View 
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Erlauterungen zu den Schaltteillisten 

Um mdglicho Mipverst&ndnisse zu verraeiden, ist die Schaltteilliste deutschsprachig* 
Zur bequemeren Benutzung ist ira folgenden jedoch eine nach dem deutschen Alphabet 
geordnete Gegenttberstellung der deutschen und der entsprechenden russischen und 
englischen Begriffe zu finden. 

Hinweis: Das Recht, aquivalente Typen zu verwenden, ist vorbehalten. 



IIOHCHGHBH K nepe^HK) SjieMGHTOB CXgMH 

Bo HBdescaHiie oim6ok nepeueHB ajieMeHTOB cxeMH Haracan na hgmgukom H3HKe . Osnaico msl 
yfl odnoro nojiB 30 BaHKii Hme npHBO^TCH conocTaBJieHHH HeMeiijCKx h cooTBGTCTByMprx 
pyccKHx h aHTJiHHCKHx iiohhthh, ynopRftO'qeHHHX no HeMerpcowiy a?i$aB2ETy. 

IIpme^aHHe : Mh ocTaBJiHGM 3a codon npaBO HcnojiBSOBaTL 3 KBKBaJieHTHHe thhh« 



List of Circuit Elements 

To avoid any possible ambiguity, the list of circuit elements is in German »Por 
the convenience of the User, however, a compilation is included which gives the 
rispective terms in alphabetical order together with the English and Russian 
equivalents * 

FOTE; The rigth to use similar components of other make is reserved whenever 
deemed necessary,, 



Buchse 


]?He3flO 


Socket 


Diode 


I&io,n 


Diode 


Drehschalter 


IIobopothhhS nepeKJiioqaTejiB 


Rotary switch 


Pas sung 


IIOKOJIB 


Socket 


Gle ichrichterdiode 


BmipSMHT e JIBHHfi MOR 


Diode dedektor 


Integrator 


HHTerpaTop 


Integrator 


Ely t-Kondens at or 


BjieKTpOJfflTHqeCKHfi KOHfleHCaTOp 


Elektrolytic capacitor 


HP-Steckdose 


BH-po3eTKa 


R*-f • plug socket 


Kondensator 


KojffleHcaTop 


Capacitor 


KT-Konde ns a t or 


II0JIH3$HPHHH KOHfleHCaTOp 


Polyester capacitor 


Relais 


Pejie 


Relay 


Schaltdiode 


nepeKjroqaTejiHHH pmp 


Switching diode 


Schalter 


IlepeKJiOTaTejiB 


Switch 


Schalterplatte 


BK.mnqa.imiflH nnaTa 


Switchplate 


Schaltkreis 


JIonraecKas cxeMa 


Switching circuit 


Scheibentrimmer 


JtHCKOBHHl MOflCTpOe'qHHM 
KOHHeHCaTOp 


Disk trimmer 


Schichtdrehwiderstand 


njieTOHHHH nepeMeHHHfl 
pe3HCTOp 


Rotary film resistor 


Schichtwiderstand 


njieHO^HblH pe3HCTOp 


Pilm resistor 


Schichtwiderstand, 


IIJieHOMHHH HenpOBOJIO'qHHM 


Variable film resistor 


veranderlich 


pe3HCTOp nepeMGHHHH 




Steckerleiste 


UlTeKepHaa KOJiojpca 


Plug socket 


Transistor 


TpaH3HCTOp 


Transistor 


Verstarker 


YCHJEHTeJIB 


Amplifier 


Widerstandsnetzwerk 


Pe3HCTopHaji cxeMa 


Resistor network 




Schaltteilliste 



List of Circuit Elements 



Kurz- MKD- 

bez. Sach-Nummer 



Benennung 



Stand ard bezeichnung 



Kp. 

0Q03H. Jfc ^eTaJIH 



Item 



mkd„ 

Code-Number 



H a h m e n o b a h h e OdosHa^eHKe no HopMe 

Designation Standard Specification 



Filterteil 01 014 






A 1 


578 231.8 


Verstarker 




A 2 


578 234.2 


Integrator 




A 3 


567 998.7 


Fassung, vollst* 




S 1 


578 227.0 


Schalter 


8A2/1-6/1 2/A6x20 MKD-S 5032 


S 2 


813 086.2 


Drehschalter 


S 3 


810 219.2 


Drehschalter 


8A2 /I - 4/1 2 /A 6x2 0 MKD-S 5032 


S 4 


556.915.3 


Schalter 9 kompl. 


50 kti 1-12 D1-665 TGL 9100 


R 1 


820 620.6 


Schichtdrehwiderstand 


X 1 


808 249.2 


HF-Steckdose 


22-6 TGL 200-3800 


X 2 


808 249*2 


HF-Steckdose 


22-6 TGL 200-3800 


X 3 


808 249.2 


HF-Steckdose 


22-6 TGL 200-3800 


X 6 


808 249.2 


HF-Steckdose 


22-6 TGL 200-3800 


X 8 


812 190.0 


Buchse 


112/10 TGL 26 908- AG 



Verstarker 378 231,6 



A 1 und 
A 2 


818 


991.0 


Schaltkreis 


B 341 D-TGL 35 515 


C 1 




816 


006.4 


Kondensator 


SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 2 




812 


716.8 


Kondensator 


SDVTJ 10/S-MKD-S 5043 


C 3 




820 


612.6 


Kondensator 


SDVO-N 750-68/10-400 


C 4 




815 


644.5 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDV0-V1 1/50-400 TGL 24 099 


C 5 




812 


716.8 


Kondensator 


SDVU 10/S-MKD-S 5043 


C 6 und 
C 7 


803 


353.1 


Ely t~Kond en sat or 


100/25 TGL 7198-IS 


C 8 




814 


379.5 


Kondensator 


SDVO-NP 0-4,7/0,5-400 


c 9 




803 


348.4 


Ely t-Kond ensa t or 


TGL 24 099 
10/25 TGL 71 9&“ IS 


a io 




816 


006.4 


Kondensator 


SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 11 




815 


135.2 


Kondensator 


SDV0-N1 5 0-22/1 0-400 


G 12 




815 


512.2 


Kondensator 


TGL 24 099 
SDVO-N1 50-1 0/1 0-400 


G 13 
C 14 


und 

816 


006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


G 15 




813 


448.0 


Kondensator 


SDV0-P1 00-1 /O , 5-400 


C 16 




815 


511.4 


Kondensator 


TGL 24 099 
SDVO-H750-1 0/1 0-1 00 


C 17 
G 18 


und 

816 


006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


c 19 




815 


217.7 


Kondensator 


SDVO-V— 0 , 22/50-400 


C 20 
C 21 


und 

816 


006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


G 22 




816 


194.0 


Kondensator 


EDVU-P1 00-2 ,2/0,5 TGL 24 100 


C 23 
C 24 
C 25 




578 

578 

820 


244.7 
245.5 

616.7 


Kondensator 

Kondensator 

KS-Kondensator 


A 49900/0,5/25 TGL 33 965 


G 26 




820 


615.0 


KS-Kondensator 


A 4930/0,5/63 TGL 33 965 


C 27 




820 


614.2 


KS-Kond ensator 


A 448/1/53 TGL 33 965 


G 28 




819 


919.0 


S ehe i ben t rimmer 


DU 3/12-10 TGL 200-8493 


C 29 




820 


611.8 


Kondensator 


SDV0-F1 50- 39/1 0-400 


C 30 




816 


006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


K 1 
K 4 


bis 

820 


618.3 


Relais 


GBR 111-10-2 AU 10- 


R 1 




816 


171.5 


Schichtwiderstand 


TGL 32 442 
1 k & 2 % 250.207 










TK 200 TGL 8728 



Bemerkungen 

npnMenamm 

Dotes 



SL 2 



Kurz- 

g 


MKD- 

Sach-Eummer 


Beneonung 


R 2 


818 046.1 


Schichtwiderstand 


R 3 


817 553.6 


Schichtwiderstand 


R 4 


816 141.8 


Schichtwiderstand 


R 5 
R 6 


800 363.0 
816 155.5 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 7 


818 553.8 


S chi chtw id ers t and 


R 8 


819 733.2 


Schichtwiderstand 


R 9 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 10 


818 530.4 


S chi chtw id era t and 


R 11 


816 160.2 


Schichtwiderstand 


R 12 


819 733.2 


Schichtwiderstand 


R 13 
R 14 


813 323.8 
820 608.7 


Schichtwiderstand 

Schichtwidepstand 


R 15 


818 550.5 


Schichtwiderstand 


R 16 
R 17 


813 323.8 
818 046.1 


Schichtwidepstand 

Schichtwidepstand 


R 18 
R 19 
R 20 


813 838.8 
813 845.1 
818 530.4 


Schichtwiderstand 

Schichtwidepstand 

Schichtwiderstand 


R 21 


817 695.5 


Schichtwiderstand 


R 22 


818 537.8 


Schichtwidepstand 


R 23 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 24 
R 25 


813 321.3 
817 018.7 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 26 
R 27 


803 200.8 
818 552.1 


Schichtdrehwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 28 


816 937.8 


S cMchtwid ers t and 


R 29 
R 30 


800 125.1 
814 304.7 


S chi chtwid erst and 
Schichtwiderstand 


R 31 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 32 


803 186.8 


S chi cht drehwid ers t and 


R 33 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 34 


816 155*5 


Schichtwiderstand 


R 35 


816 160.2 


Schichtwiderstand 


R 36 


816 971.4 


Schichtwiderstand 


R 37 


803 190.7 


Sohichtdrehwiderstand 


R 38 
H 39 


813 323.8 
820 609.5 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 40 


816 163.5 


Schichtwiderstand 


R 41 


816 162.7 


Schichtwiderstand 


R 42 


816 160.2 


Schichtwiderstand 



StandarGbezeictmuog Bamerkungen 



6,8 kU 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

820 02% 250.207 

TK 200 TGL 8728 

100 k& 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

820 0 5 % 25.412 TGL 8728 

30 kO 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

5.6 kO 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

9.1 kS2 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

2.2 kO 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

8.2 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 
15 kW 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

9.1 kfl 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

1 &«! 5 % 25.207 TGL 8728 

1.7 kW 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1.2 kU 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1 kii 5 % 25.207 TGL 8728 

6.8 k£ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

10 kU 5 % 25.207 TGL 8728 

1 MQ 5 % 25.207 TGL 8728 

8.2 fi 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 
100 U 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

82 U 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

2.2 k& 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

100 ii 5 % 25.207 TGL 8728 

47 u 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

S50 kQ 1-05-554 TGL 11 886 

2.7 kSi 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

8.2 k U 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1.8 ki.! 5 % 25.311 TGL 8728 
20 k U 0,5 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

2.2 k£i 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

S 500 Si 1-05-554 
TGL 11 886 

2,2 teU 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
30 k£2 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 
15 ksi 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
13 kSi 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
S 2,5 k& 1-05-554 
TGL 11 886 

1 kii 5 % 25.207 TGL- 8728 

6.5 kSi 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

7.5 kSi 2 % $50,207 

TK 200 TGL 8728 
10 k£2 2 % 250.20? 

TK 200 TGL 8728 
15 kSi 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 



SL 3 



Kurz- 

bea. 


- MKD- 

Sach-Numsier 


Benennung 


R 43 


820 609.5 


Schichtwiderstand 


R 44 


816 171.5 


Schichtwiderstand 


R 45 


813 323.8 


S chi chtw id era t and 


R 46 


813 840.2 


S chi chtw id er s t and 


R 47 


814 304.7 


Schichtwiderstand 


R 48 


818 550.5 


Schiehtwiderstand 


R 49 


813 323.8 


S chi chtw id era t and 


R 50 


813 321.3 


Schichtwiderstand 


R 51 


814 304.7 


S chi chtw id er s t and 


R 52 


816 158.8 


Schichtwiderstand 


R 53 


818 552.1 


Schichtwiderstand 


R 54 


814 299.5 


Schichtwiderstand 


R 55 


817 856.3 


Schichtwiderstand 


R 56 


814 299.5 


Schichtwiderstand 


R 57 


814 646,8 


S chi chtwid era t and 


R 58 


814 304.7 


Schichtwiderstand 


R 59 


814 850.0 


S chi cht w id ers t and 


R 60 
R 61 


uud 

816 616.6 


S chi chtw id e rs t an d 


R 62 


816 178.0 


Schichtwiderstand 


R 63 


820 610.1 


Schichtwiderstand 


R 64 


814 542.6 


S chi chtwid erst and 


R 65 


814 304.7 


S chi chtwid ers tand 


R 66 


816 426.0 


Schichtwiderstand 


R 67 


815 611.5 


Schichtwiderstand 


R 68 


303 200.8 


Schichtdrehwiderstand 


R 69 


816 147.5 


Schichtwiderstand 


R 70 
R 71 


und 

816 424.4 


S chi chtwid erst and 


R 72 


816 429.3 


Schichtwiderstand 


R 73 


817 648.1 


Schichtwiderstand 


R 74 


815 609.2 


Schichtwiderstand 


R 75 


817 858.8 


Schichtwiderstand 


R 76 


815 611.5 


Schichtwiderstand 


R 77 


814 850.0 


Schichtwiderstand 


R 78 


814 299.5 


Schichtwiderstand 


R 79 


816 155.5 


Schichtwiderstand 


R 80 


813 323.8 


S chi cht wid ers t and 


R 81 


816 415.6 


Schichtwiderstand 


R 82 


820 609.5 


S chi chtwid ers t and 


R 83 


816 160.2 


Schichtwiderstand 


R 84 


820 609.5 


1 

S chi chtw id ers t and 



Standardbezeichnung Bemerkungea 



6.5 kl-s 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

1 kli 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 
1 kfi 5 % 25.207 TGL 8728 

22 k U 5 % 25.207 TGL 8728 

20 0,5 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

1.2 kti 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1 kii 5 % 25.207 TGL 8728 

100 u 5 % 25.207 TGL 8728 

20 kb 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
20 kb 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 
2,7 kb 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

7.5 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

1.5 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

7.5 kb 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

5,35 kb 0,5 % 250.207 ~ 

TK. 100 TGL 8728 

20 kid 0,5 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

510 kid 5 fa 25.207 TGL 8728 

150 Id 1 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
510 Id 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
5,55 kid 1 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
100 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
20 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

15 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

1 kid 1 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
S 50 kid 1-05-554 TGL 11 886 
62 kid 2 % 23.207 
TK 200 TGL 36 521 

33 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

16 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

13 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 
820 Id 1 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

6.2 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

1 kid 1 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

510 kid 5 % 25.207 TGL 8728 

7.5 kid 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

30 kid 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
1 kid 5 % 25.207 TGL 8728 
120 kid 5 % 25.207 TGL 8728 

6.5 kid 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

15 kid 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

6,5 kid 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 





SL 4 



Kurz- 

bez. 


MKXH 

Sach-Nunuaer 


Beneunung 


Standardbezeichnung 


R 85 


814 304.7 


Schichtwiderst&nd 


20'ki2 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 


R 86 


816 171.5 


Schichtwiderstand 


1 fcU 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 87 


818 550.5 


ScMchtwiderstand 


1,2 tei 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 ' 


R 88 


813 830 o 6 


Bchichtwiderstand 


470 U 5 % 25.207 TGL 8728 


R 89 


816 170.7 


Schichtwideratand 


1 ,6 k& 2% 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 90 


816 155.5 


Schiehtwiderstsnd 


30 kii 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 91 


814 304.7 


Schichtisiderstand 


20 0,5 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 


R 92 


819 733.2 


Schichtwid erst and 


9,1 ktt 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 93 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kU 5 % 25.207 TGL 8728 


R 94 


816 160.2 


Schiehtwiderstand 


15 1 & 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 


R 95 


819 733.2 


Schiehtwiderstand 


9,1 kQ 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 96 


813 323.8 


Schiehtwiderstand 


1 k Si. 5 % 25.207 TGL 8728 


R 97 


817 554.4 


Schiehtwiderstand 


1,5 kS2 2% 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 98 


816 155.5 


Schichtwid erstand 


30 i& 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 99 


813 323.8 


Schiehtwiderstand 


11 sa 5 % 25.207 TGL 8728 


R 10C 


i 814 850.0 


Schiehtwiderstand 


510 kti 5 % 25.207 TGL 8728 


R 101 


819 976.0 


Schiehtwiderstand 9 
veranderlich 


47 k& 20 % 513 813 
TGL 27 423 


R 102 


: 818 550.5 


Schiehtwiderstand 


1,2 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


R 102 


1 813 323.8 


Schiehtwiderstand 


1 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 


R 104 818 551.3 


Schiehtwiderstand 


2,2 ka 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 


V 1 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


V 2 

V 3 


812 634.3 

und 


Diode 


SZZ 21/6,8 TGL 27 338 L2/4 


V 4 


814 975.1 


Diode 


SZZ 21/1 TGL 27 338 L2/4 


V 5 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


V 6 

V 7 


812 634.3 

und 


Diode 


SZZ 21/6,8 TGL 27 338 L2/4 


V 8 

V 9 


819 574.0 
und 


Transistor 


SC 236 B-TGL 27 147 


V 10 


814 054.2 


Transistor 


V 11 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


V 12 


819 950.2 


Transistor 




V 13 


816 179.7 


Transistor 


SC 239 B-TGL 27 147 


V 14 

V 15 


807 821.3 

und 


Transistor 


SF 127 D-TGL 200-8439 


V 16 


814 054.2 


Transistor 


SC 236 B-TGL 27 147 


V 17 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


V 18 


820 619.1 


Gle 1 chr i cht e rd iod e 


SY 360/05 


¥ 19 


819 574.0 


Transistor 




V 20 


814 054.2 


Transistor 


SC 236 B-TGL 27 147 


V 21 

V 22 


807 293.1 

und 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


V 23 


816 395.0 


Transistor 


SC 238 B-TGL 27 147 


V 24 


814 054.2 


Transistor 


SC 236 E-TGL 27 147 


V 25 
¥ 26 


807 821.3 

und 


Transistor 


SF 127 D-TGL 200-8439 


¥ 27 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


¥ 28 
¥ 29 


812 634.3 

und 


Diode 


SZZ 21/6,8 TGL 27 338 L2/4 


¥ 30 
Y 31 


819 574.0 

und 


Transistor 


SAY 32/4 TGL 200-8466 


¥ 32 


807 293.1 


Schaltdiode 


¥ 33 


819 574.0 


Transistor 


SC 236 B-TGL 27 147 


¥ 34 


814 054.2 


Transistor 


¥ 35 


816 395.0 


Transistor 


SC 238 E-TGL 27 147 


¥ 36 


819 574.0 


Transistor 


SMY 52 TGL 26 530 


¥ 37 


820 358.2 


Transistor 


¥ 38 


819 574.0 


Transistor 


KT 3107 B 


¥ 39 


820 358.2 


Transistor 


SMY 52 TGL 26 530 



Bemerkungen 



SL 5 



Kurz- 

bez. 


MKD- 

Sachr-Ifummer 


Benennung 


Standardbezeichnung 


V 40 


816 395.0 


Transistor 


SC 238 


E-TGrL 


27 


147 


V 41 


819 574.0 


Transistor 










V 42 


820 358.2 


Transistor 


SMY 52 


TGL 


26 


530 


V 43 


819 950.2 


Transistor 










V 44 


820 358.2 


Transistor 


SMY 52 


TGL 


26 


530 


V 45 


816 179.7 


Transistor 


SC 239 


E-TGL 


27 


147 


7 46 


820 358,2 


Transistor 


SMY 52 


TGL 


26 


530 


V 47 


819 574.0 


Transistor 










V 48 und 












7 49 


816 395.0 


Transistor 


SC 238 


EHDGL 


27 


147 


X 1 


809 526.3 


Steckerleiste 











Integrator ^78 234*2 



A 1 


814 089.7 


Schaltkreis 


D100 D-TGL 26 152 


C 1 
C 6 


bis 

816 006.4 


Kondensator 


SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 7 


818 022.8 


KT-Kondensator 


220/10/630 TGL 200-8424 


C 8 


816 194.0 


Kondensator 


EDVU-P1 00-2 , 2/0 , 5 TGL 24 100 


C 9 


819 919.0 


Scheibentrimmer 


DU 3/12-10 TGL 200-8493 


C 10 


820 611.8 


Kondensator 


SDV0-N1 5 0-39/1 0-400 


C 11 


816 006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 
SDVU22/S-MKD-S 5043 


C 12 


578 244.7 


Kondensator 




C 13 


578 245.5 


Kondensator 


A 49900/0,5/25 TGL 33 965 


c 14 


820 616.7 


KS-Kondensator 


C 15 


820 615.0 


KS-Kondensator 


A 4930/0,5/63 TGL 33 965 


C 16 


820 614.2 


KS-Kondensator 


A 448/1/63 TGL 33 965 


C 17 


818 022.8 


KT-Kondensator 


220/10/630 TGL 200-8424 


C 18 


816 194.0 


Kondensator 


EDVU-P1 00-2 ,2/0,5 TGL 24 100 


C 19 


81 9 919.0 


Scheibentrimmer 


DU 3/12-10 TGL 200-8493 


C 20 


820 611.8 


Kondensator 


SDV0-H1 50-39/1 0-400 


C 21 


816 006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 22 


578 244.7 


Kondensator 




C 23 


578 245.5 


Kondensator 


A 49900/0,5/25 TGL 33 965 


C 24 


820 616.7 


KS-Kondensator 


C 25 


820 615. 0 


KS-Kondensator 


A 4930/0,5/63 TGL 33 965 


C 26 


820 614.2 


KS-Kondensator 


A 448/1/63 TGL 33 965 


C 27 


818 022.8 


KT-Kondensator 


220/10/630 TGL 200-8424 


C 28 


817 998.2 


Kondensator 


EDVU— PI 00-6,8/0,5 TGL 24 100 


C 29 


819 919.0 


S ehe i ben t rimme r 


DU 3/12-10 TGL 200-8493 


0 30 


820 611.8 


Kondensator 


SDVO-H1 50-39/1 0-400 


C 31 


816 006.4 


Kondensator 


TGL 24 099 

SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 32 


578 244.7 


Kondensator 




C 33 


578 245.5 


Kondensator 


A 49900/0,5/25 TGL 33 965 


C 34 


820 616,7 


KS-Kondensator 


C 35 


820 615.0 


KS-Kondensator 


A 4930/0,5/63 TGL 33 965 


C 36 


820 614.2 


KS-Kondensator 


A 448/1/63 TGL 33 965 


C 37 


816 006.4 


Kondensator 


SDVU 22/S-MKD-S 5043 


C 38 


803 349.2 


Elyt-Kondensator 


10/25 TGL 71S8-IS 


C 39 


810 747.8 


T-Kondensator 


4,7/10 TGL 200-8519 


C 40 


819 478.0 


Kondensator 


EDVU-M150-150/10 TGL 24 100 


R 1 


816 415.6 


S chi chtw id e r s t and 


120 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 


R 2 


816 155.5 


S chi chtw id erst and 


30 ku 2 % 250.207 


R 3 


bis 




TK 200 TGL 8728 


R 7 


813 845.1 


Schichtwiderstand 


1 M2 5 % 25.207 TGL 8728 


R 8 


816 170.7 


S chi chtw id era t and 


1,6 kS2 2 % 250.207 


R 9 


816 155.5 


Schichtwiderstand 


.TK 200 TGL 8728 
30 kU 2 % 250.207 


R 10 


814 304.7 


Schichtwiderstand 


TK 200 TGL 8728 
20 kii 0,5 % 250.207 


R 11 
R 12 


und 

819 733.2 


Schichtwiderstand 


TK 100 TGL 8728 
9,1 k& 1 % 250.207 


R 13 


816 160.2 


Schichtwiderstand 


TK 200 TGL 8728 
15 k£2 2 % 250.207 


R 14 und 


\ 


TK 200 TGL 8728 


R 15 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kU 5 % 25.207 TGL 8728 • 



Berne rkungen 





SL 6 



Kura- 

bez. 


- MKD™ 

Sach-Nummer 


Benennung 


B 16 


818 550.5 


Schichtwiderstand 


R 17 
R 18 


813 323.8 
818 551.3 


S c hi cht w ± d q :ea t an d 
S chi ehtw id erst an d 


R 1-9 


816 170.7 


ScMohtwiderstand 


R 20 


816 155.5 


Schichtwiderstand 


R 21 


814 304.7 


Schichtwiderstand 


R 22 
R 23 


und 

819 733.2 


Schichtwidex*stand 


R 24 


816 160.2 


S c.bi chtw i d e r s t an d 


R 25 
R 26 
R 27 


und 

813 323.8 
818 550.5 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 28 
R 29 


813 323.8 
818 551.3 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 30 


816 170.7 


Schichtwiderstand 


R 31 


816 155.5 


Schichtwidex'stand 


R 32 


874 304.7 


Schichtwiderstand 


R 33 und 

R 34 819 733.2 


Schichtwiderstand 


R 35 


816 160.2 


Schichtwiderstand 


R 36 
R 37 
R 38 
R 39 

R 40 
R 41 


und 

813 323.8 

814 850.0 
818 085.5 

813 323.8 
818 550.5 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand, 

reranderlich 

Schichtwiderstand 

8 chi chtw iderg t and 


R 42 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 43 
R 44 
R 45 
R 46 


und 

814 670.8 
803 188.4 
816 970.6 


Schichtwiderstand 
Schiehtdrehwideratand 
3 chi cht w id era t an d 


R 47 


816 972.2 


Schichtwiderstand 


R 48 


816 934.5 


Schichtwiderstand 


R 49 


816 972.2 


Schichtwiderstand 


R 50 


816 970.6 


Schichtwiderstand 


R 51 


816 972.2 


Schichtwiderstand 


R 52 


818 550.5 


S chi ehtwid ere t an d 


R 53 
R 54 


803 188.4 
816 970.6 


Schichtdrehwid erst and 
S chi ehtwid era tend 


R 55 


816 972.2 


Schichtwiderstand 


R 56 


816 970.6 


Schichtwiderstand 


R 57 


816 157.1 


Schichtwiderstand 


R 58 


813 843.5 


Schichtwiderstand 



Standard bezeichnung Bemerkungen 



i;2 kQ 2 % 250.20? 

TK 200 TGL 8728 

1 k Q 5 % 25.207 TGL 8728 

2,2 kQ 2 % 250.207 

T2. 200 TGL 8728 

1,6 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

30 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

20 k Q 0,5 % 250.207 

TK 100 TGL 8728 

9.1 kQ 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

15 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

1.2 kU 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

2.2 k Q 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
1,6 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

30 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 
20 kQ 0,5 % 250.207 
TK 100 TGL 8728 

9.1 kQ 1 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

15 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 
510 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 
47 kQ 20 % 513.813 
TGL 27 423 

1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

1.2 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

2.2 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

120 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

SIB 1-05-554 TGL 11 886 

9,1 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

22 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1,8 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

22 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

9.1 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

22 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

1.2 kQ 2 % 250.207 
TK 200 TGL 8728 

S 1 kQ 1-05-554 TGL 11 886 

9,1 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

22 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

9,1 kQ 2 % 250.207 

TK 200 TGL 8728 

24 kQ 2 % 23.207 

TK 200 TGL 36 521 

470 kQ 5 % 25.207 

TGL 8728 



SL 7 



Kurz- MKD- 

bez. Sach-Nummer 



Benennung 



Standard be zeichnung 



R 


59 


813 


840.2 


R 


60 


814 


042.1 


R 


61 


813 


324.6 


R 


62 


800 


361.4 


V 


1 


61 9 


574.0 


V 


2 


819 


950.2 


Y 


3 


816 


179.7 


V 


4 


81 9 


574.0 


V 


5 


und 




V 


6 


816 


395.0 


V 


7 


bis 


V 


11 


820 


358.2 


V 


12 


81 9 


574.0 


Y 


13 


819 


950.2 


V 


14 


816 


179.7 


V 


15 


819 


574.0 


Y 


16 


und 




Y 


17 


816 


395.0 


Y 


18 


bis 




Y 


22 


820 


358.2 


Y 


23 


819 


574.0 


Y 


24 


81 9 


950.2 


Y 


25 


816 


179.7 


Y 


26 


81 9 


574.0 


Y 


27 


und 




Y 


28 


816 


395.0 


Y 


29 


bis 


Y 


33 


820 


358.2 


Y 


34 


804 


392.7 


Y 


35 


807 


293.1 


Y 


36 


814 


054.2 


Y 


37 


807 


293.1 


Y 


38 


814 


054.2 


Y 


39 


807 


293.1 


Y 


40 


804 


530.1 


Y 


41 


und 




Y 


42 


807 


293.1 


Y 


43 


804 


530.1 



Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 



22 k U 5 % 
15 kid 5 % 
2,2 Hi 5 % 
620 Si 5 % 



25.207 TGL 8728 

25.207 TGL 8728 

25.207 TGL 8728 
25.412 TGL 8728 



SC 239 E-TGL 27 147 



SC 238 E-TGL 27 147 
SMY 52-TGL 26 530 



SC 239 E-TGL 27 147 



SC 238 E-TGL 27 147 
SMY 52 TGL 26 530 



SC 239 E-TGL 27 147 



SC 238 E-TGL 27 147 

SMY 52 TGL 26 530 
SF 126 D-TGL 200-8439 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SC 236 E-TGL 27 147 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SC 236 E-TGL 27 147 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 D-TGL 26 818 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 D-TGL 26 818 



Schalter 578 227.0 
A1 und 

A2 578 228.7 Schalterplatte 

A1_Sohalterplatte £78 228.2 
A1 und 

A2 819 529.1 Widerstandsnetzwerk 361215 TGL 29950/ 

07-B1-9/12 

SI 812 076.4 Schaltebene 

A2J3chalterplatte £78 228.2 
A1 und 

A2 819 529.1 Widerstandsnetzwerk 361215 TGL 29950/ 

07-B1-9/12 

SI 812 076,4 Schaltebene 



Bemerkungen 
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Brlguterungen zu den Leiterplattenansichten (Position der Bauelemente) und den Strom- 
laufplhnen 

Die Bemerkungen auf den Leiterplattenansichten pnd den Stromlaufpl&nen sind deutsch- 
sprachig ausgeftihrt. 

Zur bequemeren Benutzung 1st im folgenden jedoch eine nach dem deutschen Alphabet ge- 
ordnete Gegeniiberstellung der deutschen und der entsprechenden russischen und eng- 
lisohen Begriffe zu finden. 

noHCHenm k bh gaM nenaTHHx iuiaT noggigH jxeTajieM g cxeMgM TOKonpoxoac^eHHH 

SaMe^ama Ha BH,u;ax nenaTHHx ruiaT h cxeMax TOKonpoxo^SHHH npuBeseHH Ha HeMeijKOM 
H 3 HKe. OflHaKO jyin ynpdHoro hchojib bobehuh b ftaJiBHetmeM mokho pacnojioseHHoe 

no aji^aBHTy conocTaBJieHHe HeMeuKKx h cooTBeTCTBeHHHx pyccKHx n aHPJiitficKHx 

BHpaK 6 HHH. 



Explanations with Respect to P,C« Board Illustrations (Component Looation) and 
Wiring Diagraming 

The notes on p»c* board illustrations and v/iring diagramms are in German # 

For the convenience of the User, however, a compilation is included which gives the 
respective terms in alphabetical order together with the English and Russian equiva- 
lents * 



Abgleichwerte 
Ansohliisse auf Lot- 
seite gesehen 
Ansicht von oben 
Ansicht Bestiickungs- 
seite 
B@ssel-TP 
Butterworth«HP 
Drain 

Fassung,voll^t« 

Filter 

Filterart 

Filterteil 

Frequenz 

Fre quenzf aktor 

Gate 

Gestell mit Flatte,mont* 

Integrator 

Linear 

Schalterplatte 

Source 

StoPfilter 

Obersteuert 

Umschaltung 

Verstarker 



Bejnraraa y pasno b eiMB aHKH 
BHBO^H CO GTOpOHH HpHIiaHKH 

Bhs CBepxy namiHCH 
Bn# Ha cTopoHy 

Becceji-^HJiBTp hh3khx -qacTOT 
EeTTerBOpT-4. BepXHHX HaCTOT 
Ctok 

UOKOJI, KOMIUI, 

^KJtBTep 
BHfl $M£Tpa 
EjIOK $MBTpa 
UacTOTa 

K03$$KUJieHT HaCTOTH 
3aTsop 

HsroTOBJiaeTCH c imaTOi, cmoht* 

HHTerpaTop 

JlHHeftHaH 

BKJHOHaiauaH iuiaTa 
Hctok 

HMUyJIBCHHH fHJIBTp 
nepeMOjiyjiHUiiH 
IlepeKJiio-qeHHe 
yCHJIHTeJIB 



Balance of value 
View of solder end 

Top view 

View of insertion 8nd 

Bessel-Low pass 
Butterworth-High pass 
Drain 

Socket, comply 
Filter 

Kind of filter 
Filter unit 
Frequency 
Frequenzy f aktor 
Gate 

Frame with plate , assembled 

Integrator 

Linear 

Switchplate 

Source 

Shock filter 
Overmodulate 
Commutation 
Amplifier 
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